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 [ Переключатель световых гирлянд ]

Данный переключатель световых гирлянд позволяет автоматически управлять включением трех гирлянд, что не только привлекает внимание, но и помогает создать праздничное настроение. При этом в зависимости от положения движков переменных резисторов серии импульсов на соответствующих выходах будут различными, что делает эффект загорания не периодическим. Это не утомляет зрение при длительной работе устройства, как в случае одной и той же заданной последовательности включения гирлянд.
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Коммутация гирлянд осуществляется тиристорами VS1…VS3. Управляют включением тиристоров транзисторные ключи VT1…VT3, на базу которых поступает сигнал от двух источников - генераторов импульсов на элементах микросхемы DD1 и сетевой пульсации, проходящей через переменные резисторы R7, R12, R16.
В зависимости от положения соответствующего движка резистора в результате смешивания разно частотных сигналов образуются разные сигналы управления транзисторами, что и образует разные серии световых импульсов.
Данное устройство рассчитано на подключение к каждому каналу ламп с потребляемым током не более 1 А (то есть мощность нагрузки должна составлять не более 220 Вт), однако, если тиристоры установить на радиаторы, а вместо диодов КД257Б (VD1…VD4) использовать более мощные (КД206(А-В) или аналогичные), допустимый ток нагрузки каждого канала увеличится до 2 А.
Для подавления возможных радиопомех, возникающих при работе тиристоров, в цепь питания устройства включен фильтр, состоящий из дросселя T1 и конденсаторов C1, C2 типа К73-16В на 400 В. Дроссель намотан на двух склеенных вместе ферритовых кольцах типоразмера К20х12х6 мм из феррита марки 2000НМ. Обе обмотки содержат по 30 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм. Остальные конденсаторы: СЗ, C4, C6 - К73-17; С5, C7...C9 - К53-4. Переменные резисторы применены типа СП0-0,5 (номинал может быть 12 кОм), остальные резисторы типа С2-23. В схеме можно применить любые маломощные транзисторы соответствующей проводимости.
